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Sachant que le transistor est connecté en « transdiode » c'est-à-dire que la drain et la grille sont relié alors VGS = VDS. 

Donc, il vient :
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On pose VDS(sat) = 0.3V
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1.33

50*269*x = 493
x= 0.0366
1.33-0.7=
///

Comme VTHN = 0.8V et que l’on souhaite Vds_sat = 0.25V

A partir de la relation : 
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Essai avec NCH
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4.2V
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4V
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3.5V
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2.5V
Essai avec N
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Pour le PMOS :
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On veut générer un courant IREF = 25µA.
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La résistance RP peut être remplacé par un transistor afin de permettre une meilleur 
intégration. Bien évidement, le transistor travail en régime de saturation.
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A partir de la relation : 
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on obtient :  
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On souhaite délivrer 200µA :
Afin d’éviter la région de faible inversion, on fixe 
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Pour VHHN = 1V, on obtient VGS(min) = 1.3V
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avec 
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avec 
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Ainsi
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Sachant que LN = LP, il vient :


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

..

..0

KpVGSPVTHPKpVGVDDVTHP

WN

WP

KnVGSNVTHNKnVGVTHN

---

==

---



[image: image46.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

.156.1.301

30.375

.406.1.301

KpVGSPVTHPE

WN

WP

KnVGSNVTHNE

-----

===

----



[image: image47.wmf]111.1

3.65

30.37530.375

WN

WP

===


On prend Lmin = 1.2µ

Leff = L – 2LD = 1.2 – 2*0.5 = 0.2µ

W = 0.2µ * 111.1 = 22.22µ
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6.23 SEDRA

VDD = 1.8V

VT = -0.6V

KP = 100µA/V²
VOMAX = 1.6V
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Alors
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Si on veut avoir IREF = 80µA
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Il vient :
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4.36 SEDRA
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4.37 SEDRA

VGS1 = 1.5V

Comme
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VGS2 = 3.5 – 1.5 = 2V
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Puis
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4.38 SEDRA

VGS1 = 1.5V
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VGS2 = 2V
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VGS3 = 1.5V
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4.26 SEDRA
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On pose : KP = 80µA/V²
VTHP = -1.5V
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VGS = -5V
Pour fonctionner en saturation :  
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b) 
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d) 
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4.35 SEDRA
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Maintenant, nous souhaitons que M2 puisse conduire 0.5mA.
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SEDRA 4.46
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Si M1 et m2 sont en régime saturé alors 
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donc V2 = 1.5V
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Ainsi,  
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En général, on assigne a 
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 une valeur plus grande que 
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du fait qu’il s’agit de PMOS dont la mobilité µp est plus faible que µn.
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Sachant que :
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